DIODA STABILIZACYJNA
% BAPS814

Dioda krzemowa dyfuzyjna malej mocy jest przeznaczona
do stabilizacji niskich napieé.
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DANE TECHNICZNE

Dopuszezalne wartosei parametrow eksploatacyjnych

Prad przewodzenia w funkcji napigcia przewodzenia
Ir = f(Ur)

Opornoéé dynamiczna w funkeji pradu przewodzenia

Prad przewodzenia Ir 56 mA
Zakres temperatury :
skladowania tstg 218...398 K (—55...7-125°C)
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Napiecie stabilizacji
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s = f(Ir)
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Prad przewodzenia w funkcji temperatury otocze-

-nia Ir = f(tamb) .
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